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optoeletronicos
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Dados elétricos

Tensdo de operagéo \Y] 10..55DC

Consumo de corrente [mA] 40; (24 V)

Saidas totais 1

Funcéo elétrica PNP/NPN

Saida Comutacao de modo Claro/Escuro; (parametrizavel)
Frequéncia de comutacéo [Hz]

DO 100

Temperatura ambiente [°C] 0...70

Protecao IP 40

Grau de protecéo dos

L IP 20
terminais

Dados mecanicos

Peso [d] 1355
Invélucro Invélucro para montagem de acordo com as normas DIN
Materiais PBT

Displays / elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 x LED, vermelho
Ajuste adicional 1 x LED, amarelo
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Observacoes
Unidades por embalagem

conexao elétrica

1 peca

terminais: 12 x ...2,5 mm?2

Conexao
RD
screen
RD
screen
1 sinal de bloqueio
2 transmissor
3 receptor
4 Saida
ouT Saidas do transistor
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